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Tóm tắt 

      Chúng tôi nghiên cứu sự ảnh hưởng của lớp ZnO nanorod (thanh nano) lên tính chất của pin 

mặt trời lai hóa. ZnO nanorod được tổng hợp bằng phương pháp điện hóa ổn dòng từ dung dịch muối Zn(NO3)2 

ở nhiệt độ 90oC cho kết quả cấu trúc lục giác xếp chặt, có tính định hướng tốt và khả năng bám dính cao vào đế 

ITO. Chế tạo pin mặt trời lai hóa  bằng cách chèn  nanorod vào giữa lớp quang hoạt hữu cơ P3HT:PCBM làm 

hiệu suất  pin mặt trời được cải thiện đáng kể. Kết quả  thí nghiệm cho thấy  Isc ~ 1mA, Voc ~ 0.0 V, hệ số lấp 

đầy FF ~ 0. 5 và hiệu suất ŋ ~ 0.1%.    

 

 

FABRICATE  ZNO NANORODS  BY ELECTROCHEMICAL APPLIED IN SOLAR CELLS  

Abstract 

      We study the influence of ZnO nanorod layer (nanorods) on the properties of hybrid solar 

cells. ZnO nanorods were synthesized by electrochemical methods circuit steady from of saline solution Zn 

(NO3)2 at a temperature of 90oC for results close-packed hexagonal structure, have good orientation and high 

adhesive ability on ITO substrate. Manufacturing hybrid solar by inserting nanorod into the photoactive layer of 

organic P3HT: PCBM solar cell performance to be improved efficiency. The results showed that ~ 1mA Isc, Voc 

~ 0.0 V, fill factor FF ~ 0: 5 and efficiency ŋ ~ 0.1%  .    
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